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2. PRESENTACION

Este curso pretende dar a conocer las teorias, elementos, capacidades y las técnicas
de andlisis que le permitan al alumno desarrollar habilidades para el disefio de circuitos de
la electrénica analdgica basica. Los fundamentos tedricos y metodol6gicos para el
conocimiento, andlisis y caracterizacion de las practicas sobre la formacion de los
semiconductores y su aplicacién como diodos, en rectificadores, de propoésito especial, de
los transistores BJT, transistores JFET y MOSFET, como amplificadores e interruptores,
su utilizacion en los amplificadores operacionales en varias configuraciones y aplicaciones
en términos de su polarizacion, simbologia, y operacion que le permita al alumno
entender y desarrollar circuitos electrénicos mas complejos en cursos futuros que existen
en nuestro contexto.

3. OBJETIVO GENERAL

El alumno conocera los simbolos y las caracteristicas de los principales elementos
basicos de la electronica analdgica, desde su operacion, simbologia, polarizacion, y
célculo para el disefio de amplificadores e interruptores a partir de los transistores de
unién bipolar y los transistores de metal de 6xido de silicio en diversas y topologias bajo
los parametros hibridos, a el amplificador operacional en varias configuraciones.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- El alumno reconocera las caracteristicas de los semiconductores en su composicion
interna comparandola con los conductores y los aislantes.

2.- El alumno conocera el comportamiento de los materiales semiconductores tipo P y tipo
N, a partir del material intrinseco y extrinseco con su efecto ante la polarizacion.

3.- El alumno conocerd al diodo semiconductor en su estructura, el efecto de la
temperatura y la capacidad maxima de operacion, y su aplicacion como rectificadores, y
algunos de uso especial como el tener, varicap, LED, LCD, etc.

alumno conocera los transistores BJT, su estructura, simbolos, respuesta grafica,
arizacion como amplificador e interruptor.

5.- El alumno conocera los transistores JFET y MOSFET en su estructura, simbolos,
puesta grafica, como amplificador e interruptor.

6.- El alumno reconocerda la importancia del Cl 741en su identificacion de terminales y las
cipales topologias como inversor, no inversor, integrador, diferenciador, comparador, etc.
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5. CONTENIDO

Temas y Subtemas

SEMICONDUCTORES:
1.1 Estructura de los conductores, aislantes y semiconductores por su resistividad.
1.2 D acuerdo a los niveles de energia como se comportan los materiales
anteriores
1.3 Que es un material intrinseco y extrinseco.
1.4 Qué es un material tipo P y tipo N.

LA UNION PN
2.1 Que es un diodo semiconductor.
2.2 Como se comporta un diodo a circuito abierto, directa e inversamente
polarizado
2.3 Cudl es el efecto de la temperatura en un diodo semiconductor.
2.4 Qué es el tiempo de conmutacién en un diodo semiconductor.

APLICACION DEL DIODO

3.1 Qué es un rectificador, de media onda, onda completa, tipo puente, con
derivacién central, y simétrico.

3.2 Cual es el efecto del filtrado en los rectificadores y su valor de CD.

3.3 Qué es la capacitancia en los diodos.

3.4 Que son los tiempos de conmutacion en los diodos rectificadores y su valor
Nominal.

3.5 Que es el diodo Zener, varicap, Schottky, LED, y las LCD.

TRANSISTOR DE UNION BIPOLAR
4.1 La clasificacion, simbolos y estructura de los BJT.
4.2 Cual es el mecanismo de conduccion de corriente del BJT.
4.3 La polarizacion del BJT basica, y con estabilidad.
4.4 Las caracteristicas graficas de la configuracion emisor comun.
4.5 Los parametros hibridos en el BJT.
4.6 La maxima variacion simétrica en el BJT.
4.7 EI BJT como interruptor

TRANSISTOR JFET Y MOSFET
5.1 La clasificacion, simbolos y estructura de los JFET y MOSFET.
5.2 Mecanismo de conduccién de corriente en los JFET.
5.3 La polarizacion basica de los JFET y MOSFET.
5.4 Las caracteristicas graficas de la configuracion fuente comun.
5.5 Los parametros hibridos del JFET.
5.6 EI JFET como interruptor.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL
6.1 Identificacion del Cl 741 en sus terminales
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6.2 Principales parametros de los Amp-Op.
6.3 Amplificador inversor y no inversor.

TOPOLOGIAS

7.1 Serie-serie

7.2 Serie-paralelo
7.3 Paralelo-serie
7.4 Paralelo-paralelo

7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRACTICAS DE LABORATORIO
a) Aprendizaje individual de las teorias respectivas.
b) Aprendizaje grupal con retroalimentacién y aclaracion de dudas.
c) Asignacion para el disefio mediante el calculo de elementos para el armado y
medicion de las préacticas correspondientes de manera personal.
d) Evaluacién individual de los productos de aprendizaje por escrito mediante el sistema.
8. BIBLIOGRAFIA BASICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 afios)
1
Texto: variosTitulo: Circuitos Electronicos. Discretos e integrados
Autor: Schilling Belove
Editorial: Alfa-Omega
--Titulo: Circuitos Microelectronicas: Analisis y Disefio
Autor: Rashid
Editorial. ITP. México.
2 | Titulo: Electronica Teoria de circuitos
Autor: Boylestad y Nashelsky
Editorial. Prentice Hall
3
Titulo: Circuitos Microelectronicas: Andlisis y Disefio
Autor: Rashid
Editorial. ITP. México.
4
5
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 afios)
1 | Titulo: Problemas resueltos de electrdnica analdgica 2002
Autor: Trenor Gumis, Beatriz (621.3815 TRE)
Editorial. Mc Graw Hill.
2 | Titulo: Electronica Analdgica 1993
Autor: Ramirez Rojas, Fernando (621.3815 RAM 2)
Editorial. ITP. México.
3
4
5
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10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION

Acreditacion: Para tener derecho a examen ordinario el alumno debera cumplir con un
80% de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno debera
cumplir con el 60% de las asistencias.

De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exdmenes
extraordinarios.

Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno
debera registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo
con el calendario escolar vigente.

Esta materia también puede ser sujeta a revalidacién, acreditacion o convalidacion de
acuerdo con la normatividad vigente.

11. EVALUACION Y CALIFICACION

Unidad de Competencia: Porcentaje:
Examen Departamental 35%
Examen Ordinario 25%
Productos de Préctica 30%
Participaciéon (Actitudes, Valores y Asistencia) 10%

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1144 COL. PASEOS DE LA MONTANA, LAGOS DE MORENO, JALISCO.
Tel.y Fax: +52 (474) 742 36 78 y 742 43 14

www.lagos.udg.mx




	Área de formación especializante selectiva.

